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摘要(译)

提供光电材料，器件应用和制造光电子材料的方法，以使得可以获得稳
定的特性而不会使大气中的发光随时间劣化。光电材料由多孔硅构成，
其表面被氮化以在其上形成氮化硅层。这允许获得稳定的电致发光，而
不会氧化多孔硅的表面。
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